Booking johns martins

Afin de s’affranchir de l’offset systématique (inhérent), il faut remplir la condition suivante :
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I7 = I6

I5 = 2.I3 = 2.I4

VGS7 = VDS3 = VGS4

Etage d’entrée:

Canal P:

Le slew rate sera plus important
Faible bruit 1/f, les trous sont moins susceptibles d’être piégés
Gain unitaire en fréquence plus important
Canal N:

Le premier étage possède une  transconductance très élevée qui permet de réduire de façon significative le bruit thermique
Limitation d’un ampli 2 étage

Gain insuffisant
Bande passante limité par l’instabilité des poles d’ordre elevé

alternative = op amp cascode
Afin d’accroitre le gain on va augmenter la résistance de sortie du second étage

Source follower   source commune   unit gain frequency
http://kazus.ru/nuke/modules/Downloads/pub/196/0/OpAmp-Final_cadence.pdf
La qualité du bias conditionne grandement les performances d’un opamp

Difference entre un pole et un zéro :  
Un zéro annule le numerateur

Un pole engendre une divergence

LHP = left half plan

RHP = right half plan

passer au voisinage d'un pôle entraîne une augmentation du gain ou résonance.

·  passer au voisinage d'un zéro entraîne une chute du gain ou atténuation, voire même

un rejet du signal de pulsation w ou de fréquence f si le zéro est sur l'axe imaginaire.

·  un couple pôle-zéro n'a d'effet que dans son voisinage. Ce qui revient à dire que vu de loin, ce

couple pôle-zéro n'a aucun effet car les distances au point M(w) se compensent. Cette simple

considération permet de comprendre aisément la structure des filtres réjecteurs de fréquence et

des amplificateurs sélectifs.
Un système bouclé est stable si et seulement si tous les pôles de sa fonction de transfert en boucle fermée ont

leur partie réelle negative
GBW = produit gain bande = Av0 x f

Avo = gain statique
Weak inversion

                  moderate
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                              VT – 100mv                 VT
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· VTH - (50 à 100mV) < VGS < VTH : Inversion faible
·  VTH < VGS < VTH + (75 à 100mV) : Inversion modérée
·  VGS > VTH + 100mV : Inversion forte

LEPSI cours
http://ims.unipv.it/Microelettronica/PresentationNO05.pdf
